
Experiment
Danish (Denmark) A1-1

Opgave 1: Elektrisk ledningsevne i to dimensioner (10 point)
Skriv tallene fra 0 til 9 i tabellen herunder:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Del A. 4-punktsmålinger (4PP) målinger (1,2 point)

A.1 (0.6 pt)
 
𝑠 =
 

𝐼 𝑉 𝐼 𝑉

Plot dine data i graf A.1
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Graf A.1: 𝐼 som funktion af 𝑉

A.2 (0.2 pt)
 
 
𝑅 =
 
 

A.3 (0.4 pt)
 
 
Δ𝑅 =
 
 

Del B. tyndfilmsresistivitet (0,3 point)

B.1 (0.3 pt)
 
 
𝜌□ ≡ 𝜌∞ =
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Del C. Målinger for forskellige geometriske dimensioner (3,2 point)

C.1 (3 pt)
 
𝑠 =
 
 
𝜌∞ =
 
De tomme søjler kan benyttes til mellemresultater.
 

𝑤/𝑠 𝑅̂

C.2 (0.2 pt)
Benyt tabel C.1 til dine resultater
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Del D. Geometrisk korrektionsfaktor (1,9 point)

D.1 (1.0 pt)
Plot dine data på et grafpapir med et passende net: mm-papir (graf D.1a), enkelt-logaritmisk (graf
D.1b) eller dobbelt-logaritmisk (D.1c) på en af de følgende sider.

D.2 (0.9 pt)
 
 
𝑎 =
 
 
 
 
𝑏 =
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Graf D.1a mm-papir:
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Graf D.1b: Enkelt-logaritmisk papir:
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Graf D.1c: Dobbeltlogaritmisk papir:
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Del E: Silicium wafer og van der Pauw-metoden (3,4 point)

Nedskriv nummeret på din wafer her:

E.1 (0.4 pt)

𝐼 𝑉 𝐼 𝑉

E.2 (0.4 pt)
 
Graf E.2: 𝐼 som funktion af 𝑉

 
 
𝑅4PP =
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E.3 (0.2 pt)
 
𝑤 = → 𝑤/𝑠 = 𝑓(𝑤/𝑠) =
 
 

E.4 (0.1 pt)
 
 
𝜌□(4PP)
 
 

E.5 (0.6 pt)

 
Skitse (orientering af strømmen): 𝐼 𝑉
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E.6 (0.6 pt)

 
Skitse (orientering af strømmen): 𝐼 𝑉
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E.7 (0.5 pt)
 
Graf E.7: 𝐼 som funktion af 𝑉

 
 
⟨𝑅⟩ =
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E.8 (0.4 pt)
Beregning:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝜌□(vdP) =
 
 

E.9 (0.1 pt)
 
 

∆𝜌□
𝜌□(vdP) = = %
 
 

E.10 (0.1 pt)
 
Resistivitet af Cr tyndfilmen 𝜌 =
 
 
 


